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Spos6b podwyzszenia trwatosci stykow

Przedmiotem wynalazku jest spos6b podwyzszenia trwatosci stykow.

Dotychczas w celu podwyzszenia trwatoscei stykow zaopatruje sig styki w nakadki o odpo-
wicdnio duzej objgtosci, co wigze sig z uzyciem drogich i trudno dostgpnych materiatéow, zktérych
wykonuje si¢ nakladki.

Sposob podwyzszenia trwatosci stykow wedlug wynalazku polega na tym, ze styk poddaje si¢
napromieniowaniu dawka promieniowania jonizujacego od 20 kGy do 2 MGy o mocy nie mniejsze)
niz 2Gy/s, przy czym jako promieniowanie jonizujgce stosuje si¢ korzystnie promieniowanie
elektronoéw o energii powyzej 0,1 MeV lub promieniowanie gamma o energii powyzej 0.2 MeV.

Sposob wedtug wynalazku zapewnia okoto dwukrotne podwyzszenie trwatosci stvkow bez
koniecznosci zwigkszenia objetosci nakladek stykowych. Zezwala takze na uzyskanie stykow o
normalnej trwatosci przy dwukrotnie zmnicjszonej obje¢tosci nakladek stykowych. Sposob wedtug
. wynalazku stosuje si¢ na dowolnym etapie wytwarzania stykoéw. Styki po obrobce sposobem
wedlug wynalazku zachowuja swoje wlasciwosci podczas wycinania, zginania. ksztaltowania.

Sposob wedtug wynalazku ilustruje bliZej nizej podany przykiad nie ograniczajac jego zakresu.

~ Zesp6t stykowy z nakladkami ze srebra o wadze 1,6 g kazda umieszczono w odlegtosci 60cm
od okienka liniowego akceleratora elektronéw o energii 8 MeV i poddano napromieniowaniu
impulsami 1,9 us z czgstotliwoscia 10 Hz w ciagu 17 minut. Pochfonigta przez styki dawka promie-
niowania wyniosta 425 kGy. Stwierdzono, iz napromieniowany w ten sposob zespét stykowy
wykazywat po 151 tys. cykli, przy docisku roboczym 1,55-1,70 kg, dla parametréw.préby trwatosci
laczeniowej DC—S5: Ta=Lyn=325A, Ux=Uwm=80V, stala czasowa 7,5ms, cz¢sto$¢ iaczeri
" 30013czen/godzing, zuzycie nakladek stykowych okoto 25%. ’

Styki nienapromieniowane wykazywaly w tych samych warunkach 80% zuzycie nakladek
stykowych. '

Zastrzezenie patentowe

Spos6b podwyzszenia trwatosci styk6w, znamienny tym, Ze styk poddaje si¢ napromieniowa-
niu dawkg promieniowania jonizujgcego od 20kGy do 2 MGy o mocy nie mniejszej niz 2 Gyv/s,
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przy czym jako promieniowanie jonizujace stosuje si¢ korzystnie promieniowanie elektronéw o
encrgii powyzej 0.1 MeV lub promieniowanic gamma o cnergii powyzej 0.2 MeV.
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